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AVERTISSEMENT

Mémoires 32K a 128K (carte 1 150 263) : chapitres 1 a 3

Mémoires 128K a 512K (carte 1 150 266) : chapitres 4 a 6
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1 PRESENTATION - MEMOIRES 32 A 128K

1.1 BUT

La mémoire vive a semi-conducteurs est destinée a stocker les informations
"Instructions" ou "opérande" relatives a un ou plusieurs processeurs des Types

SOLAR 16-40 ou 16-75 ou IDP.

Les mots stockés ont une longueur de 17 bits (16 bits d'information et 1 bit de
parité). Le bit de parité est élaboré et contrélé par le processeur.

1.2 CONSTITUTION DES MODULES.

Ces mémoires dites "32 K a 128 K" se répartissent en 3 modules

CAPACITE N° DU MODULE CONSTITUTION
128 K 1 159 234 01 1 150 263 01
1 153 064 04

64 K 1 159 234 03 1 150 263 03
1 153 064 04

32 K 1 159 234 04 1 150 263 04
1 153 064 04

1.3 CONTRAINTES DE CONFIGURATION.

Carte
Cable

Carte
Cable

Carte
Cable

La carte est enfichable dans les bacs de hauteur

12 U = Cartes verticales
6 U = Cartes horizontales
4 U = Cartes horizontales.

- 1.1 -

Mémoire 128 K
batterie

Mémoire 64 K
batterie

Mémoire 32 K
batterie
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4 CONTRAINTES D'UTILISATION
Bull i}

1.4.1 Environnement

- Température 0°C <= T <= 40°C
- Humidité : <= 90 % sans condensation

- Chocs et vibrations : compatible avec les équipements
électroniques standard.

Des précautions doivent étre prises lors des manipulations des cartes
notamment pour Tles pots en ferrite des alimentations.

1.4.2 Caractéristiques électriques

consommation sur tension bac.

AU REPOS A CADENCE MAX
5v 2A 2A
24v 0,4A 0.5A

Consommation sur batterie de sauvegarde

16V 0.5A
1.5 PERFORMANCES

Utilisation en mono processeur

. i
s oy A K K SN SRS A AR B
1 1 ] '
Demande d’accas ! 1 1
au bus 1 ! | ! J__]___
i
Adresss sur r r l :
lo bus XX XX
| 1 ] t
infos lues sur 1 l :
i bus ' : - Xt X
. 1T .
\andl 1] ' -
' ' LTA :
Figure 1
TC = Temps de cycle = 5 CLOCK (lecture écriture ou échange)
TA = Temps d'acces = 3 CLOCK (Tecture ou échange)

Utilisation en multi-processeur
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1.6 OPTION

sy IR U NS HS RS N NN B

Adresses sur le

]
1
i ]
bus M X_i X ! X i X ¥k
| i " I
infos lues | : ! X .
B B — DXOC XX
T * - '
i ' L TC : !
I [ o1
! X L TA o
Figure 2
TC = 4 CLOCK (lecture. écriture ou échange)
TA = 3 CLOCK (lecture ou échange)

Remarque importante

Les boitiers mémoires MOS utilisés sur le module sont du type dynamique, de
ce fait, il est nécessaire de rafraichir 1'information contenue en mémoire.
Une horloge interne déclenche toutes les 1l4us un cycle de rafraichissement
qui dure 3 CLOCK. Si un processeur demande a ce moment un acces a Tla
mémoire, cet acces est retardé jusqu'a Ta fin du rafraichissement en cours.
Ce qui allonge d'autant T1a durée de 1'accés et du cycle demandé.
Théoriquement, la mémoire étant occupée 2 % de son temps a faire des
rafraichissements, il convient d'ajouter 2 % a Ta durée moyenne d'un acces.
Pratiquement, a cause d'une resynchronisation partielle des demandes de
cycle simultanées, cette augmentation de durée peut étre estimée a 1 % ,
donc d'une influence négligeable sur les performances du systeme.

Pour assurer Tla sauvegarde de T1'information contenue en mémoire, en cas de
coupure des alimentations du bac, Te module peut étre équipé de batteries.

Module 0,5 AH
ou Module 1,2 AH N° 1 159 111 01
ou Module 7 AH N° 1 159 111 03

Le module 0,5 AH est enfiché directement sur les connecteurs avant de Ta
carte mémoire.

Les modules = 1,2 AH, ou 7 AH sont placés dans le bac et sont raccordés sur
un bornier situé a T'avant de Ta carte mémoire par un cable.

-1.3-
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2.1 GENERALITES

FONCTIONNEMENT DU MODULE MEMOIRE

32 K A 128K

Le nodul e ménoire dial ogue avec | e ou |les processeurs auxquels il est
affecté par |'internédiaire du bus ménoire (Voir Notice N° 1 160 902 00).

La nménmpire est constituée a base de boitiers RAM 16K dynam ques 16 broches
de tenps d' accés a la lecture 200 ns).

Un synoptique du nodul e est représenté sur la figure 3.

Le nodul e peut effectuer trois types de cycles Lecture, Ecriture et Echange.

2.2 PRI NCI PE DE FONCTI ONNEMENT

On peut diviser |e nodule en deux parties Principales

Toute cette

du bac,

A)
1)

2)

3)

car

st ockées.

B)

Circuits de dialogue avec le bus 1/0

L'interface de contrdle = elle assure |le dialogue avec |e bus

nénoire (si ménbire occupée : gestion de la file d attente,
rappel du processeur en attente, etc ... ), le chargenent des
registres "adresse" et infornmation a écrire, le lancenent d' un

cycle ménoire a la base de tenps et |'énission des infos |ues
sur le bus ménoire lorsque |la base de tenps lui indique que le
cycle est term né.

Les différents registres du nodule : adresse, information a
écrire, information |ue

Les drivers et récepteurs de bus (ne sont pas représentés sur
| e synopti que).

partie synchrone est alinmentée directenent a partir des tensions
son fonctionnenent est inutile a la sauvegarde des infornmations

Une partie ‘'ménoire’ conprenant

b-1) Le stock meénoire avec ses circuits de dédocage
et drivers associ és (non représentés).

B-2) La | ogique de rafraichissement, |e conpteur de
rafraichi ssement, |a surveillance d' horl oge et
e nultiplexeur d adresses. Ces circuits
assurent | es séquences et |es conmandes
nécessaires au bon fonctionnenent du stock
nenoire.

Ces circuits sont alinmentés par des alinentations secourues situées sur |la

- 2.1 -
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carte et fonctionnent suivant 1'état du systeme d'alimentation soit_a partir
Bull B du + 24 Vv bac, soit de la tension batterie (Option) la commutation étant
entierement automatique.

BUS MEMOIRE OUT ET COMMANDES

L |

Logique de Contriis Ragistre Ragistre
#t de commands poressas infos &
de bus Mémaire 14 bits scrire
17 bits
A \
” r
Tratemant / IH /_//
d'adresse - Euuu /
ermmu
fl!! H. nr.ﬂ.s
| [
Compteur ?
oe hi'ls
«Raireshs /
[ ) RAS
Logique
[ 8 _los commancial  CAS
das RAM16K] 4 /
R/W /
l oyt
Sum.i:l.ln:. . e \
i i R Registra
'l'll'-‘ll'lll w Retrezhs ot 58
—forloze, | lues
17 bits

BUS MEMOIRE IN

Figure 3

- 2.2 -
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2.3 SAUVEGARDE MEMOIRE

La sauvegarde de 1'information est assurée, en option, par un systéme de
batteries cCadmium - Nickel de capacité 0,5 a 7 AH. Pour Jles temps de
sauvegarde se rapporter au manuel d'utilisation des “batteries".
1 159 110 1D 30.

Un synoptique du systéme d'alimentation est représenté sur la figure 4.

Un voyant implanté sur T1'avant des cartes mémoire permet de vérifier Tla
tension de Ta batterie. IT s'éteint lorsque Ta tension aux bornes de la
batterie tombe en dessous de 15 volts'.

- 2.3 -
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+ 5V Bac

+24 V Bac

Batterie

Convertisseur

PARTIE
non secourue
(diaiogue bus)

Statique + BV
5V
CHARGEU
{pour
0.5 AH)
+ {2V
Convertisseur
Statique 5V
+12Vet-5V -
Figure 4

- 2.4 -
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3 MISE EN GUVRE (MEMOIRES 32 A 128K)

Afin de répondre aux exigences du systéme dans lequel est implanté Te module,
Ta carte comporte un certain nombre de cavaliers sur embases et de broches a
wrapper qui doivent étre positionnés en fonction

de Ta capacité du module
de 1'affectation a un N° processeur
de Ta zone d'adressage

du mode de fonctionnement : interlivins ou non

La figure ci-dessous montre 1'implantation des cavaliers sur embases
(005.101.301) et broches a wrapper (W)

=}
© p
=1
B
=) I L I
Figure 5

3.1 ADRESSAGE

Le Principe de base est de fractionner 1'espace mémoire (1 M mots) en 8
pages de 128 K et en 8 Tignes de 16 K. Le circuit utilisé peut affecter
n'importe quelle ligne a n'importe quelle page. Les figures 7 et 8
explicitent les cas 'standard' de sélection mémoire.

Les broches inutilisées (pour les capacités inférieures a 128 K) seront
réunies a wil7.

- 3.1 -
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3.2

3.3

3.4

CIRCUIT DE "TASSEMENT"

Ce circuit permet de modifier 1'emplacement géographique des "lignes" de 16
K sur le circuit imprimé. Ainsi, quelle que soit 1'adresse de "début" de Ta
carte mémoire, les boitiers resteront implantés au méme endroit.

Exemple

Ccas d'une carte 64 K implantée de 0 a 64 K qui serait translatée de 32 a 96
K. Comme Ta capacité reste la méme, il serait regrettable d'avoir a
déplacer Tes boitiers de RAM. Une autre solution consiste a modifier
1'adresse de Tigne :

Cas 0/64 Cas 32/96
32K 32K
64K l l
"‘L ] 64K -—-__?
: 0 1
@ envoyée par
0 1 : 1 0 r'uc.
l Opération de
’ transcodage
forcé 4 0 i?
o o ) ! [} ° -
@ transcodée sur
° l ° 1 k I.mck".
Figure 6

Ainsi, en inversant ou en forcant a 0 un des 2 (ou les 2) bits d'adresse
ayant pour poids 32 et 64 K on arrive a réaliser la fonction demandée. I1
faut noter cependant que ce circuit ne fonctionne que pour des groupes de
32 K. Le cablage est indiqué dans la figure 9.

MODE NORMAL - SANS INTERLIVING.

Positionnement des cavaliers sur embases Figure 10.

"INTERLIVING"

Ce mode de fonctionnement permet, dans le cas ou on dispose de plusieurs
mémoires, d'entrelacer les demandes de cycle. Par exemple, pour un

"interliving" d'ordre 2, les adresses paires sont 'vues' par une mémoire,
les impaires par 1'autre. L'occupation des circuits d'une carte est alors

réduite de moitié, ce qui permet de réduire les temps d'attente UC
(Mémoire).
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5. 4.+ Interling" d'ordre 2

I1 ne pourra fonctionner que pour des cartes COMPLETES (128 K) et dont les
adresses de début seront 0,256, 512 ou 768 K. Voir figure 11 et 12.

3.4.2 "Interliving" d'ordre 4

Comme celui d'ordre 2, il ne pourra fonctionner qu'avec des cartes completes
(128 K) et dont Tles adresses de début seront 0 ou 512 K. Voir figure 13 et
14.

3.5 REGLAGE DU DESKEWING

Ajuster C103 et agir sur le commutateur CR1 (104) de facon a obtenir un
décalage de 35 +- 5 ns entre : CLK (A34) et TP (A32). (Front de montée).

- 3.3 -
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Bull i} CABLAGE DE W501 A W507
% %, 005
%0, %% kel 32k | 64k | 96 K | 128 K
0
13

4
2

L 1

Y

W

v

BR288U(BR8MR. | BB3F

ws01
. wsos
* 0 »
Mepirss HE
dimplenttion ¢ wso?
wsos
Figure 9

- POSITIONNEMENT DES CAVALIERS SUR EMBASES 005 A 101

- Fonctionnement sans interliving

INT [
‘D Y S L)
o3 * -]
ol 2 [ ] $
1. £
e ]
e Répore au #° @ procesmur
Pes de riponss au #° ¢ procamenr
Figure 10

- 3.6 -
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- INTERLIVING D'ORDRE 2

1. cabler Tes broches a wrapper Wl a wl6 suivant le tableau
ci-dessous

Zs wasex | emiax | S12e40x | | 401024 K

*-—e [ ] [ ] ®

wone | 15| BN x\ i
eyl IN g
EENEEARRERP

R s s 9 .

~ I ngang s

woone | 13 [ IN§ | NG |13
8* ! | o ¢ '
] 2|8 o H i &

HE HE H ~—

Figure 11

2. Positionner Tles cavaliers sur embases 005 et 101 comme suit

s e

[ ] [ TS 101

. (s ° () ”“”: :“’n
al o 4
af £
211 T
& Riéponss av n" de procemewr

A-uuun-un”npu-r
Figure 12

- INTERLIVING D'ORDRE

1. cabler les broches Wl a W16 suivant le tableau ci-dessous
o] MEM A MEM 8 | MEM C | MEM O.

RERRERRARE
oo §E LT DT
}/i/.f’

v
i

Figure 13

2. Positionner les cavaliers sur emhases 003 et 101 comme suit

Sle
Dle

T8 101
® D
L L

t——-'ﬁﬂ.lﬂpﬁ'm-u
Pae de répoms 5u n° de proceesewr

Figure 14

* Tes quatre cartes deviennent indissociables.
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3.6 . INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Sans option

- Carte
Mémoire

Avec option : Batterie de 0,5 AH

Carte
Mémoire
Moduie batterie 0,5 AH
Avec option : Batterie de 1.2 ou 7 AH
V ey Module Mémoire
yand
O | fpm—
Cébie (livré avec le moduie
mémoire)
module batterie

12 AH (1 159 111 01)
ou7 AM(1 189 111 03)

Figure 15

- 3.8 -
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3011 BVEN DE TEST

Le module mémoire en place, sera testé a 1'aide du programme de test mémoire
N° 1 158 232 00.

-3.9-
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4.1 BUT

4 PRESENTATION (MEMOIRES 128 K A 512 K)

La mémoire vive a semi-conducteurs est destinée a stocker les informations
"Instructions" ou "opérande" relatives a un ou plusieurs Processeurs des Types SOLAR

16-40, 16-65, 16-75, 16-85 ou IDP.

Les mots stockés ont une longueur de 17 bits (16 bits d'information et 1 bit de
parité). Le bit de parité est élaboré et contrélé par le processeur.

4.2 CONSTITUTION DES MODULES.

Ces mémoires dites "128 K a 512 K" se répartissent en 3 modules.

CAPACITE N° DU MODULE CONSTITUTION

128 K 1 159 237 03 1 150
1 153
256 K 1 159 237 02 1 150
1 153
512 K 1 159 237 01 1 150
1 153

4.3 CONTRAINTES DE CONFIGURATION

La carte est enfichable dans les bacs de hauteur

12 U = cCartes verticales
6 U = Cartes horizontales
4 U = Cartes horizontales.

266
064

266
064

266
064

- 4.1 -

03
04

02
04

01
04

Carte
Cable

Carte
Cable

Carte
Cable

Mémoire 128 K
batterie

Mémoire 256 K
batterie

Mémoire 512 K
batterie
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4.4 CONTRAINTES D'UTILISATION

4.4.1 Environnement

-  Température 0°C <= T <= 40° C
-  Humidité : <= 90 % sans condensation

- Chocs et vibrations : compatible avec les équipements
électroniques standard.

Des précautions doivent étre prises lors des manipulations des cartes notamment
pour le pot en ferrite de 1'alimentation.

4.4.2 Caractéristiques électroniques
consommation sur tension bac.

AU REPOS A CADENCE MAX
5v 2A 2A
24v 0,4A 0,5A
Cconsommation sur batterie de sauvegarde

16 v 0,5 A
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4.5 rcrRFORMANCES

Utilisation en mono processeur

ek LA I A R A N N

|
Demande d'accis |
au bus __'f__7

Adresse sur

i
]
Adres T X< D G
i | § |
infos lues sur L L = :
o bus IR XX
i ' i_TC !
- T '
N ' JA j
Figure 16

TC = Temps de cycle = 5 C LK (lecture, écriture ou échange)
TA

Temps d'acces = 3 C LK (lecture ou échange)

Utilisation en multi-Processeur

Horloge (CLK) ' ' t t t t 1 1 t t
S:r;:snda daccis p—y _S r‘T'i T < L_
Ve Ve — s X
us '
Infos lues : 1: ; 1: ,
sur le bus . . : XX XX

T iw o

A I
Figure 17

TC = 4 C LK (lecture, écriture ou échange)

TA = 3 C LK (lecture ou échange)
Remarque importante

Les boitiers mémoires MOS utilisés sur Te module sont du type dynamique, de ce
fait, il est nécessaire de rafraichir 1'information contenue en mémoire. Une
horloge interne déclenche toutes les 14ms un cycle de rafraichissement qui dure
30 LK. Si un processeur demande a ce moment un acceés a la mémoire, cet acces
est retardé jusqu'a la fin du rafraichissement en cours. Ce qui allonge
d'autant la durée de T1'acces et du cycle demandé. Théoriquement, la mémoire
étant occupée 2 % de son temps a faire des rafraichissements, il convient
d'ajouter 2 % a Ta durée moyenne d'un accés. Pratiquement, a cause d'une
resynchronisation partielle des demandes de cycle simultanées, cette
augmentation de durée peut étre estimée a 1 %, donc d'une influence négligeable
sur Tles performances du systeme.

- 4.3 -.
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Pour assurer Tla sauvegarde de T1'information contenue en mémoire, en cas de
coupure des alimentations du bac, Te module peut étre équipé de batteries.

Module 0,5 AH
ou Module 1,2 AH N° 1 159 111 01
ou Module 7 AH N° 1 159 111 03

Le module 0,5 AH est enfiché directement sur les connecteurs avant de Ta
carte mémoire.

Les modules : 1,2 AH, ou 7 AH sont placés dans Te bac et sont raccordés
sur un bornier situé a 1'avant de Ta carte mémoire par un cable.

- 4.4 -
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5.1 GENERALITES

5 FONCTIONNEMENT DU MODULE MEMOIRE

(MEMOIRES 128K A 512 K)

Le module mémoire dialogue avec le ou les processeurs auxquels il est affecté
par 1'intermédiaire du bus mémoire (vVoir Notice N° 1 160 902 00).

La mémoire est constituée a base de boitiers RAM (64K dynamiques 16 broches de
temps d'accés a la Tecture 200 ns).

Un synoptique du module est représenté sur la figure 18.

Le module peut effectuer trois types de cycles Lecture, Ecriture et Echange.

5.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Oon peut diviser le module en deux parties principales

A) Circuits de dialogue avec le bus I1/0

D

2)
3)

L'interface de contréle : elle assure le dialogue avec Te bus
mémoire (si mémoire occupée : section de T1a file d'attente, rappel
du processeur en attente, etc... ), Tle chargement des registres
"adresse" et "informations a écrire”, le Tlancement d'un cycle
mémoire a la base de temps et 1'émission des infos lues sur le bus
mémoire Tlorsque Tla base de temps 1lui indique que le cycle est
terminé.

Les différents registres du module : adresse, information a
écrire, information Tue

Les drivers et récepteurs de bus (ne sont pas représentés sur Tle
synoptique).

Toute cette partie synchrone est alimentée directement a partir des tensions du
bac, car son fonctionnement est inutile a Tla sauvegarde des informations

stockées.

B) Une partie "mémoire" comprenant

b-1) Le stock mémoire avec ses circuits de décodage et drivers associés

(non représentés).

B-2) La logique de rafraichissement, le compteur de rafraichissement Ta

surveillance d'horloge et le multiplexeur d'adresses. Ces circuits
assurent les séquences et Tes commandes nécessaires au bon
fonctionnement du stock mémoire.
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Ces circuits sont alimentés par une alimentation secourue située sur Ta
carte et fonctionnent suivant 1'état du systeme d'alimentation soit a partir
du + 24 v bac, soit de la tension batterie (Option) la commutation étant
entierement automatique.

5.3 SAUVEGARDE MEMOIRE

La sauvegarde de 1'information est assurée, en option, par un systéme de
batteries cCadmium - Nickel de capacité 0,5 a 7 AH. Pour Tes temps de
sauvegarde consulter le manuel d'utilisation des "batteries". 1 159 110 1D 30.

Un synoptique du systéme d'alimentation est représenté sur Ta figure 19.
Un voyant <implanté sur T1'avant des cartes mémoire permet de vérifier Tla

tension de Ta batterie. I1 s'éteint Tlorsque la tension aux bornes de Ta
batterie tombe en dessous de 15 volts'.

PARTIE

« 5V Bac non secourue
(dialogue bus)
Convertisssur
+24 V Bac Statique +8 Y
. +5V

PARTIE

Secourue
Batterie

Figure 19
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6 MISE EN GEUVRE. POSITION DES CAVALIERS SUR EMBASES

(MEMOIRES 128K A 512K)

Afin de répondre aux exigences du systeme dans Tequel est implanté le
module, Ta carte comporte un certain nombre de cavaliers sur embases
qui doivent étre positionnés en fonction

de la capacité de Ta carte --> positionnement en
fabrication

de 1'affectation a un numéro de processeur
de 1la zone d'adressage Mode normal

de 1a zone d'adressage Mode Interliving d'ordre 2.

Emplacement des embases.

- ™ im

wiT ]
= =
=

Figure 20

Les cavaliers sur embases sont représentés toujours dans ce sens.

Boitier logique Strap en position 2.3 .

Figure 21
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Ce Positionnement est effectué en fabrication.

1 150 266 03

TBl1l .

1

128K

6.2 AFFECTATION A UN NUMERO DE PROCESSEUR (TB 007 . TB 008)
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Figure 23

6.3 ZONE D'ADRESSAGE MODE NORMAL.

6.3.1 Mode normal pour toutes VU

TB0OO5. TB0O0O6. TBO09. TBO1lO
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Figure 24

6.3.2 Mode normal Zone d'adressage

TB001. TB002. TBOO3. TBOO4

Les zones d'adressage commencent sur une

les VU.
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6.4 ZONE D'ADRESSAGE. MODE INTERLIVING D'ORDRE 2.

Le mode Interliving permet d'associer 2 cartes mémoire, de méme capacité,
en les sélectionnant par le bit poids faible d'adresse.

Ainsi la premiere carte répond aux adresses paires et la deuxieme aux
adresses impaires.

Le temps de cycle apparent en écriture est alors divisé par 2. (2 CcLK
au Tieu de 4 CLK).

6.4.1 Interliving avec 2 cartes 1.150 266 03 (128K)

- Permutation de ADR2 et MOUT1S.
Positions des TB 005, 006, 009, 010 identiques sur les 2 cartes.

TBO10 3_>_S TBOO6 3[2,_:
8009 | = TBOOS | |

Figure 27

- zZone d'adressage

Les zones d'adressage commencent sur une frontiere de 256 K

Ad
S ibut ) 256 K s12K 788 K
$ 5 4
128K T8 003 3 b - -— —
Adresses TR 002 | {— — = | =
paires TeoO! §1= — — —
1 2 3
2me carte — — : : :
128 K : -— — - —
_— -——
Adresses : - - —
-— - -
i = = = =
Figure 28
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6.4.2 Interliving avec 2 cartes 1 150 266 02 (256 K)
- Permutation de ADRE1l et MOUT1S5S.
La position des TP 005, 006, 009, 010 est identique sur Tles 2 cartes du
couple.

TBO10 § H——

TB00S | ‘

TBOO9 |

T800S § ==

1 2 3 1
Figure 29

- zZone d'adressage

Les zones d'adressage commencent sur une frontiere de 512 K.

A
T but 0 512K
€ 5 4
lére carte TB 004 § — —
256 K TB 003 } : :
Adressas T8 002 3 :: ::
peires TB 001 ’ : :
1 2 3
24me carte — :::
256 K '_" —
Adresses :: ::
opa = =
Figure 30
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;I %r1iving avec 2 cartes 1 150 266 01 (512K)

- Permutation de ADREO et MOUT 15

La position des cavaliers sur embases 005, 006, 009, 010 est identique sur

les 2 cartes.

TBO10 | = 800G § |
TB00S § i TBOOS
1 2 3
Figure 31
- Zone d'adressages 0 a 1024 K
Tire carte TB 004 } —
512K T8 003 § —
Adresses TBOO2 § | —
peires TB 001 t =
24me carte —
S12K :
Adresses ::
impaires ::
Figure 32

6.5 REGLAGE DU DESKEWING

CcLock (A 34) et TP (A 32).(Front de montée).

Ajuster CX et agir

sur

commutateur (emplacement 104) de facon a obtenir un décalage de 35 +-
CLOCK (A34) et TP (A32) (Front de montée).

entre le signal
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6.6 INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Sans option

e Carte
Mémoire

Avec option : Batterie de 0.5 AH

Carte

Mémoire
Module batterie 0.5 AM

Avocoption:Battoriodp 1.20u7 AH
Carts mémoirs
A ——
Ciéble (livré avec le module mémoire)
‘module batterie

12 AH{l 159 111 0OIl)
ou7 AH(1 159 111 Q3)

Figure 33
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Le module mémoire en place, sera testé a 1'aide du programme de test mémoire
N° 1 158 232 00.
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